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-d0, ¢ producirse por veporizecidn reactiva de Si0 en atmésfera de

| exigencia de un2 neutralidad 6ptice lo mds completa pasible, para

-l-

.La invencién es refiere & un procedimisnto pera li fabri-
cacidn d8 una capa protectora sibrs la superficis de_raflaoteroa
thpticos, prefersntemente metdlizados con aluminio, en un recipiep| -
te de uaoio,'aéi como 8 un reflector fabricade segdn este procedi
miento.' _ .

Las conocidas capas pfotectoraa contra influencias.corro-
sivas, como las que ss han utilizado hasta ahora por sjemplo sn -
roflectores para ldmparas de vehiculos, ss preducian por'vaporizg'
cién de sustancias inorgdnicas. £1 pracedimiento empleado preveis
que en la instalacién de vaporizacién se encontraba ademds del .va|
porizador para aplicar la cspa mstéllcg'altgmenta’reflectante, -
etro veparizador para aplicar la capa prptactora. Esta puade cong

tor por ajemplo‘de fluoruro de magneso (Mng) vaporizﬁdo—matglizgﬂ

oxfgenn, formdndose sobrs el sustrato un 6xido de silicio de alte
grado de oxidacidn (SiOx). Las capas protectoras de este tipo, en|
8l caso de que astas tengan que fabricarse ecoanicamente 8an gran
des series, no estén a la alturé de laa‘a}taa exigencias de cali~
ded al tratarse de reflectores para-lémparas de vehfculos.

La invencidn se fundamenta en el comstido de erear un nug
Ve recubrimiento con buenas propiedadea de proteccidh contra la o
corrosifin y épticas, especislmente mejorar el efecto de proteccldw
contrae la corrosidén en reflectores de faros metalizados con alumi
nio. Las cepas protectoras de nusve tipo deben garantizar una lep

g8 duracién de la parte protegide, imponiéndose adicionelmente la|-

8l empleo en aparatos de efecto déptico, Debe indicarse un procedi
miento para la produccidn del recubrimiento, el cual con pocas fg

88 de trabajo y bejos costes garantice la produccién de una capa}

resistente y valiosa en grandes sariesa; sl procedimiento debe ser
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| seguro y sencillo, de manera qu ee descarten lo més empliaments

{tora se precipite por polimerizacidén de la fass gaseosa, En lo re-

posible las fuentes de defactos durants el servicio, y sean redu-
cibles a una medide minima los ..gsechos de fabricacidn.
tste cometido se soluciona segdn le invencidn porque los

reflectoras se exponen & un gas mondmero, y porque la ceps protec-

fersnte a la nasutralidad 6ptica, especialmente despuds de largo -
tiempo de ssrvicio del reflector, se ha mostrado como especialmen-
to ventajosas si la capa protectora hidrofoba producida medients -
la polimerizacitn sobre el reflector, 8se hidrofiliza en su super-
ficle mediante un tratemiento posterior. En lo relacionado a2l pra
cedimiento es aqui conveniente sl la polimerizacidn se efactda bad

Jo la influencia de radiecidén y si la rediacidén durante el trata-

misnto posterior sigue permeaneciendo eficaz pare lahidrofugecion

de la syperficie de la capa protectore., Se obtiene ademés un tran%
curso especialmente sencillo del procedimiento de fabricacidn si

la metalizacién para la produccién de la cape de reflexién, la po
limerizacidn de la capa protectora hidrufobg sobre la capa de re~
flaxién y la siguiente hidrofilizacidn de la superficie de la ca- A
pa protectora, 8es realizan en el miemo recipiente, sn fases de tg%
bajo sucesivas,

Como especialmente ventajoso tanto en lo referente a leas

condiciones de fabricacién como también en lo refsrente al efecto

protector, se han acreditado como sustencias de pertida conpuastn?
orgénicos de silicio, sin embargo también compuestos puramente or-
gdnicos, preferentemente hidrocarburos ba jomoleculares no satura-
dos, prometen en la polimerizacidn de la fase gassosa buanas cespag

protectoras eficaces contra influencilas corrosivas. Tales compuss |’

tos son por ejemplo:

Olefinass etileno, propileno, y sus homélogos tupnribraa.
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{metilsilano (VIMS),

Aromatos: bencsno, tolue o, xileno, etc,
Compuestos de vinilo: es.ireno, éster acrilico, haluros des
vinilo; ésteres de alcohol, vinilico e hidrocerburos fluorsdos talf

como tatrafluoretilsno,

Las capas orgdnices de silicio tienen la vente ja de que ‘jV
tas son espscialmente resistentes a la temperaturay poco ssnsible
contra influsncias como sl envsjecimisnto y el dscoloramiento, A=
demds ls malestias por olores es8 menor raspscto 2 la mayoria de -
sustancias puramsnte orgénicas, mientraaiﬁua éataé prasentan en -
parte mayoree velocidadss de polimeriZacidn.

El recubrimiento se forme ventajosameﬁta.mad;ante polimenﬁ
zaclidén de siloxanas de bejo pesc, molecular con contenido en gru-
pos metild, vinilo & fenilo, preferentemente hexamatildiéilaxano |
(HMDS), 6 mediante polimerizacidn de metilf, vinilf cloro/ 6 alco

xi eilanos, prererentemente mediente le polimsrizacign ds viniltrg

Ambos mondmeros (HMDS y VIMS) son iiquidoa incolores, com
bustibles, de baja viscosidad con peso molecular 162 (HMDS) y 100
 (YTMS). HMDS es de olaor mds débil, tiene una viscosidad de 0,6 cSt
y tiene a 20@ C una presién de vapor de 40 mbar. Por ‘1 contrario
UTMS tisne un olor més intenso, tiene une viscosidad mds baja, ung
presidn de vapor mds altay e8 quimicamsnte mds activo a causa desl
snlace noble de los grupos vinilo que se rompe con relative facili
dad. Este puede polimerizarae mde fdcilmente que el HMDS, lo cual
conduce a mayores Indices de crecimiento., Les capas polimerizadas
formadas de ambas sustancias tisnen propisdedss comperables, ten-
diendo la capa de VYTMS a reaccionee posteriores, mientras que la
capa de HMDS no contisne apenas radiceles libres. Finalmente el -
aceite de silicona HMDS es més f4cil de adquirir en el comercic y

e8 mds barato que el VYTMS,
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En la prdctice es inevi able que laa lémparas incandescef |
tes utilizadas con los rsflecto ss emitan vepores que proceden de
la masilla de les lémparss, de los residucs de los medios de sol-
d adura, etc.

Especialmente al tratarse de un sistema carr&do, estos vg
pures ss condsnsan sobre una supsrficie hidrofoba, como la que rg
presanta la capa protectora polimera, como bohaa que producan luz
'dispersa y son visibles como sedimentos,

Para garantizer las buenas propisdades 6ptices del refleg
tor dotado de una capa protectora, un perfeccionamiento sspeciale
mente ventajoso de la invancién consiste por lo tanto en que s - |
realiza una hidrofilizecién de la superficie de la capa.protlctorw
hidrdfoba, para lo cual ¢s espacialmente apropisdo un tratamiento
superficial con oxigeno. Para ésto se mete convenientements al ox
geno en el recipisnts, preferentemante inmediakamente despuds ide
la conclusién de la alimentacién de gas mdnomero, bajo accidn con-
tinua de la radiacién empleada pars la polimerizacidén de gas mond
mero. Se han logrado busnos resultados si la presidén del oxigeno
supons 1/3 de la presidén del gas monémero y si sl tismpo ds trate
miento posterior con oxfgeno supone aproximadamente el 30% del -
t iempo necesario para la fabricacién da la cepa polimerizada.

Mediante el perfeccionamiento de la invencién mencionado
anteriormente se ha logrado la ali&inacidn de la eficacia dptica
de los sedimentos sobre la superficie espscular, porque sobre la
superficie hidréfila de la capa protectora se condsnsan los vapoe
res como paslfculs homogenea, Las ventajae de ests perfeccionamiend
to de la invencién consisten puds primeramsnts en la condensacidn
homogena y por lo tanto no visible de vapores perjudiciales sobre

la superficie hidrofila producida por el prodedimientoc segdn la ipn

vencidn, sin qua as raduzca naotablements la destacada proteccidn
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sustancia pulimsfizahles s8 sncuentra en forma liquida, Laa partes|

contra la corroeifn de las capa polimerizadas hidrofébas, Adenés
de ésto en relacién a la praten: ida adherencis, la suparficie enci
quscida mediante grupos hidroxicq y carbéxilo, 88 comports mds fe-
vorablementa al pegarse cristeales de dispersidn sobre los reflectg
res recubisrtos, . , .
Un procedimiento aapacialhante rentable para la fabricacid
ds la capa protectora segin la invencidn sobre un substrato metali
zado, consists en que la polimerizacidn se efectda en los mismos
recipientes que la metalizacidén, metiéndoss, ventajosamente des-
pués de la ejecucién de la metalizacidn, a través de una vﬁlﬁula.dji

dosificadora, ges mondmero ds un depasith de reserva en sl que la

@ protesger pueden permenscer en su sitic en recipientes, y se su-

biimen medidas costosas y que llevan tiempo para el csabio de pre-
paracidén & pera la dotacién de una instalacién separada, Convoniog]'
temente antes de meterse el gas monémero se pone el recipients 2
un3 preeidn de 10'7 bar y a conﬁinuaci6n se llene con gas mondmoro|
E1 procedimiento se acslsra y l= caps protectors seré especialmen-
te uniforme, si se logra una circulacion permanente del recipiente
con ges mondmarc, compensando mediante eperture de una védlvula do-
aificadora para un gas mondémero la cafida de presidn producida me-

diante la conexidn del recipiente a une vélvula de vacio.

La polimerizecifn de la cepa pusde originarse vontajouamq%
te mediante una descarga depsndisnte, concentrede sn gas, provoca-
da'por elactrones de emisién de incandescendis, denominada abrevig|
damente en lo sucesivo “emisidén do . incandescencia de slectrones”.
Al producirse la capa protectora hidrofoba mediante emisién de in-
candescencia de electrones puede construirse muy sencilla ls inaqﬂ

lacidéne Adicionalmente, en la emisidén de incandescencia de electrol

ned se descarta, por ejemple an contraposicidn de una dascarga de
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efluvios independiente, la apar cién de saltos ds chispas entre e
loe electrodos de slta tsnsidn A el substreto, con lo cual pusds -
reducires mucho en la producoién el numerc de piezas defectuoses.
Le presién nescesaria en le instalacién, en la polimerizacién nodiah
ts emisién por incandescencia d? electronss, se halla sproximada-
mente en dos potencias de 10 més baja que al tratares de une polin#
rizacién por efluvios, por la cual se reduce también la carga de =
ges monémero y se logra con elle un considerable ahorre. Junte a
las vantajas ya citadas, la emisién de 1ncandloéenci;, tiene ade~
més la ventajs de que se produten un revestimisento uniforme alreds
dor del cétodo de incandescencia, es decir bejo un dngulo de casi
3608, mientres que el emplearss un elsctrodo de efluvios, el rscu-
brimiento se limitarie esencialments & la zona de la extensién del
electrodo, '

A A) emplsarse la emisidn de incandsscencia de electrones pa
re le produccidn de la capa, una estructuracién de la invencidn e

pecialmente ventajosa en lo:raferanto al costs ds produccith con=

siste en que le polimerizacién se origina por un alambre de vapotﬂ
zacibn que trabaja como cdtodo de incandescencia, que una vez con-
cluido el prodeso de vaporizscién metélica para aplicar la cspa -
protectora se calienta a una temperatura més alta, suficisnte paras
la emisidn por incandescencia de slsctrones, y ss pone s une ten-
8ién negativa respecto al aubqtrato. Asl pués pasra la produccidn dL
la cape protectora no son ya necesarios dispositivos sspaciales -
dentro del recipients, con 1o cual se simplifica mucho la instala-
cidn. La temparaturé a la que se callienta por ejemplo un alambre -
de vaporizacidén de wolfremio 6 de tdnta1°/ sntes de meterse sl gess
monémero, o8 convenisntements de 1,8008 C. mproximadements y la -

presién del gas queda por debajo de 10'? bary a continuecidn se -~

llena el reciplante con gés mondmerc 8 una presién de aproximadae
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{tivo seqin la invencidén pare producir la nueve cape protectora y -

nectado por une parte a través de une tubuladure 11 e una bomba de

Frente al dispositivo de mspiracién estd prevista une vélvula dosj-

‘ficadora 13 mediante la cual puede meterss gas mondmerc de un depdl.

tora sficaz contrs influencias corrosivas. En sl e jemplo de sjecu-

oy I

mante 5,106 bar, lo cuel es po ible sin medice técnicos adiciona-
les, a 13 vista de 1; alta prea_an dni vepor sobre sl liquide nonq
mero,

En la siguisnte descripeidn se aclera con detelle la invqi
cién a base de las figureas, .

La figura 1 muestrs unz seccién transverssl de un disposi-|.

la figura 2 muestra un ssquema de distribucién sihplificado pars
un dispositivo con emisién por incandescencia de electrones para -
la rabricaeidn de la capa polimera,

En la Pigura 1l se designa con 10 un recipiants que esté cg

alto vacio y a travéds de una tubuladura 12 a une bomba previe, -=-

sitoc no represantado; el gas mondmerc #e encusntra en el dcpknito
como'guatancia en fofma liquide polim.tizabll.'dand;‘l Elu.l de ls
alte presién de vapor hey a d;spooi016n constantenente gas suficien
ts ﬁara llenar la instalacién a la deseade pr-iiﬁn. Oentro dsl rcc%
piente 10 estén dispuestos soportes de substpato 14 que tienen fi-|

gura cilfndrica y giran por una parte alrededor del sje desl reci-

piente y por otra parte slredsdor de su propio éjs., En los copnrtnL

14 se ssisntan substpratos 156 que deben cubrirse con una caps protes

cién representado en la figura 1 los substratos son reflectores de|
1 dmpara de vehfculo, que prinogamento se metalizan con una capa e
pecular de aluminio y a continuacidn obtiensn una capa protectora
para la proteccién de la capa de aluminio.

Parae la metalizacién del eluminio estd previsto un alsmbre

de metalizacidn 16 que consta de wolfremio y se calients primero a
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|deteriore al limpisrse. Las sustancias ba jomolescularas se prestan

|10 con gas mondmero compenséndose a travéds de la vdlvuls dosifice-

ua.

una temperatura suficisnte para la vapo}izacion de) aluminio,

La cape siliciosa orgdni¢a producida es quimicemente inac-
tiva, resistente.'a temperaturs y dificilments soluble; data as es~
pocislments rasistente cantra les influencias corrosivas que sur~
gen por ©jemplo por la sal dispsres en lss carrsterse, por 1o cual
es sspacialments apropisda como capa protectora pars reflectores =|
metalizados con aluminio de autovehiculos, La cepa protsctors es
ademés clars, sb6lida al color y mecénicemante firme, lo cual aumeg!
fa todavia més su éptitud para lédmparas de vehfculos, ya qus dstes

es as{ puds por una parts 6pticaments nsutray por otra parte no se

especialmente bidn a causa de su alta presién de vapor que ss sufi
cionte para llenar la instalacién a través ds la vdlvula dosifica~-
dors 13, sin medios auxilieres adicionasles. Las sustancias |nﬁcrio
mante citedas, hexametildisiloxano y viniltrimetilsilano ooh .lpl-T
cialmante de bajo peso moleculer y por tanto muy apropiadas. £1 hs
xametildisiloxano produce una capa quimicemsnts algc més sstable ~
que el viniltrimotilaiiano, mientres que a8l dltimo tiene la vants-
Je de que la polimerizacién diicurro ssencislments més répida, de
manera que puede conseguirse un mayor nivel de crecimiento y esl -
puds mayores cifras de produccién.

La aplicecidn de la cepa protectors producids por polimerj
zacién, se efectia en al mismo recipients de vagio 10 que la mets-

lizacidn. Aqui se logra unas circulacién permsnente del recipiente

dora 13 para sl gas aqunoro le ciidu de presién. producida medisn~
te la conexidén del recipiente s una bomba de vscio.
Se obtiene un procedimiento de recubrimiento espscialmente

sencillo, si se utiliza un cdtodo incandescente pare le polimerizs

cién de le capa protectora, En el recipients se conscts como cdto-




10

.18

20

25

3d

-_do primario del transformedor 21 wsté designada con Up y le tensidh

jeir la carga espacial que czrcunda al alanbre incandéscents y ace-

do incandescents el alembre de -aparizador 16 de wolframio, durape;’
te la aplicacién dé 1;_capa pro.sctora hidrofoba. Esto tiahq_&ugar
qo;tSSpondiantﬁmehts al iaqbcna de diitribucidn ropralintado on la.
figura 2, da»ial mansra qus el alsmbre de vaporizabidn 16 se hpli-
ca por yna perte al.arrqllémianto secundario aislado de un transe

formadoi de alta inténaidad721 regulable, por otra paife, durdﬁto

la aplicacién de la capa protectors, & través de una roniafendti - :
de limitacidn Rv,‘al polo negativo de une fuénte de tcaaidn conti- :

nua Ug,'cﬁyorpolo positivo esté pussto a masa. La tonsién en el ig _

en su lade bééundariq con Us. R-gulapdo'hagia arriba sl trancfbrqgf
dor, él conclhir ia metalizacién del aluminio, ée ca;iénta elraiqg
bre de volframio iﬁhincorporado, a una temperatura do aproximada- |
mante 1.8000C., en la que se efectus una emisién de slectrones por|
incaﬁdéséenciub Luego 88 mete el gas monémero en la instdlaciﬁn y

so establece una p:osidh de apraximadamanta 5.105 bar. Pera redu-

lerar los electrones en direccién al sustrato 185 aplicado a naaa,
sa canecte adicionalmante el alambra de vaporizadur 16 o través de a
un interruptor S a la fuente de tensién continul Bg Yy asi se pone
hacia masa a un potencial negativo de aproxinadamente 300 vpltioa.
Para la estabilizacién de la deacargg-ooié conectada adicionalmen-
te unalrauistqncia previa Rv 9- magnitud apropidda, La magnitud de
ls ieqistencia previa y ia geﬁaidn continue tienen que adaptarée 8 -
lae respectivas instalaciones, . ‘

Los electronas producidos y scelsrados expsrimentan en la
cémara do gas una aultipiicacian por choques ionizantes, des menera
que une corriente de cergas amplificade alcanzs sl sustrato 15, y -

su .energfa posibilita la reticulacién de leas moléculas de gas gbso#

|bides. Las cuotas de crecimiento conseguidas en una 1nstalhciﬂni- :
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pren, bajo las condiciones expue :tas, de 2 e 8 mn/minuto. Es obvie
que 8l procedimiento segdn la invencidn pusde modificarss también

je manera que pera la produccidn de la emisidn de eleotrones por ip
candesasncia se emplea un slembre separadc, 6 que se produzcan eleg
Lrones libres de otro modo, por ejemplo mediante un cafién electroé-
hicoe ‘ | ‘ | _

Pare logrer la superficie hidrofila des 1z caps ﬁrotactora,
La realiza inmadiatamente despuds de la polimerizacidn ds la capa

hrotactora hidréfobe un tretamiento posterior con ox{geno, cerrén-
dose la vélvula 13 pare la alimentecidn de gas mondmero y abriéndo

ba una vdlvula de n2 17, mientras qus sigue eiendo eficaz la radia

P ién de electrones por emisién de incandescencia del alambre ds ev
porador 16, emploada pars la polimerizacidn., E1l tiempo de tratani.j
to posterior para la hidrofilizecidn de la superficis supons apro-
ximedamante el 30% del tiempo necesaric para ls fabriceacién ds la
cepa de pélimara, a una preesidn del Dz'do aproximadaments 173 de -
la presifn del gas mondémerao., En sste procsao se lige quimicamsnte
pxigeno a la superficie de la capa polimsra, lo cual conduce & la
ormacién de grupos hidroxilo y carboxilo, y origina la hidrofili-
[acidn de la superficie,
Junto al ventajoso efscto dptico expusesto ya al principio,
de la superficis hidrofils, el tretamiento posterior con 8, condu-
C6 a que o1 slembre de wolfremio 16 utilizado pare la emisidn de -

Flactrones por incandescencia no ss cubrsn ya con un ssdimento de

carburo de wolframio d otro Compussto de wolfremio, que reduce not
b lemente le emisién, que hace necssario un recambic de los slembre
fespuds de un cisrto ndmero de cergas del recipisnte. Le duracién

d8 los alembres 16 sn un tragnuionto posterior con oxigeno estd 1li

mitada sélo por la consistenciz mecénica, con lo cual ss consigue

Lina prolongacién del tismpo de duracién de loe alambres 16 en dos
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|carburo de wolfremio, expulsdndoss del esdimento el carbona por su

-3d

& tree veces. Mediante el tratamisnto poasterior con 02 sa oxida el

ligazén al oxigeno y espirdndose como gas,

Descrita auficientamente }a'naturilsza del invento, asi cg|
pﬁo la manara de realizarlo en la prédctica, debe hacerss constar -
que las disposiciones anteriorments indicedas son susceptibles de

modificaciones de datalin en cuanto no altersn su principio funds-
rmantal.'
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.~ BEIVINOICACIONES

l.- Procedimiento pare la fabricacion de capas protectoras

obre la superficie de rofloctorOO-OpticOl, preferentements reflec
[oras metalizados con aluminio, en un recipiente de vacio, caractg
rizado porgue los reflectores se exponen a8 un gas mondmero y porque
la capa protectors ee precipita mediante polimerizacién de la fase
joaseose,
2,~ Procedimiento segdn la reivindicacién 1, ceracterizado|’
pordue la polimerizacidn se efectGa bajo la influencia de radiaciés
3.~ Procedimiento ®sgdin lss reivindicaciones 1 6 2, cerac-
terizado porque la capas protectors se forma mediante polimeriza-
cidn de une sustancia siliciosa orgénica,
4.~ Procedimisnto sagin la reivindicacidn 3, caracterizedo
porque la capaJpnotoctora se forma mediante polimerizacidén de sili
conas de bajo peso molacular con contsnido en grupos metilo, vtnil*
6 fenilo, prefarentemente haxametildieiloxano.
‘ S.~ Procedimiento segdn la reivindicascidén 3, caracterizado
porqus la cepa protactors se formea madianto polinorizaoidn de natiLv
winilo s Cloro /6 alcoxi '11°"°', prefcrantlmcnt- viniltrimetilsi~
lano,
6.- Procadimiento segin una de las reivindicsmcionss ante-
riorss, caracterizado porque sl gas mondmero déapuda de la metali-
zacién #e mete desds un depésito de reserva en el que la sustancie
jpolimerizable se encuentra en forma liquida,
7.- Procedimiento segdn una de las reivindicaciones nntnr&%t
res, caracterizado porque durente 1a polimerizacidn de la capa PrQ
tectora se mantiene una circulacidn permanents del recipiente con
gas uondndro..
8+- Procedimiento seglin una de las reivindicaciones 2 a 7,

caracterizados porgue la radiacidn ae origina mediente una descer-
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. kue trabaje como cdtode 1n£gndoadnnt.,-quo une vez cnn¢1u£d9 sl -

«1%=

ge concentrada en gas, provoced- por elesctrones de emisidn por in- |
canddscencia, :
" 93~ Procedimiento segdn la reivindicecién 8, cerscterizede

porqui 1e radiscién ss origina mediants un alambre de vaporizacién

proceso de veporizecién se calisnta a una temperaturs més alts, sy
ficiante para la emisién de elsctrones por incahdoecencia, y 88 -
aplice a une tensién continua negativs rsspecto al substrato,
10.~ Procedimiento segén la reivindicacién 1, carscterizad
porque mediente la polimerizacién se produce scbrs el rofléotoz -
ina capa protectora hidréfobe, la cusl se hidrofilize en su super-|
ficie. .
ll.- Procedimiento ssgdn la reivinticscién 10, ceracterizg
do pordue le hidrofilizecidén de la superficis de la capa protecto-
ra se afaectds mediante un tretemiento posterior con oxigena.

' 12.- Procedimiento segln las reivindicacionss 10 ¢ 11, ca-
racterizados porqus tanto la metalizacidn pars producir la capa ds

reflexién como tembién la polimerizacidn de la capa protectors hi-
drofoba sobrs la capa de reflexién, y la siguiente hidrofilizecidn

de la superficie de la caps protectora, se realizan sn el mismo rg
cipiente, en fases de trabajo auéooiva..

13,~ Procedimiento segin less reivindicaciones 2 y 10, ca-
racterizados porque 12 radiscién sigus sisndo sficez durente el -
tratamiento posterior pare la hidrofilizacién de la superficis de
la capa protsctors,

14.~ Procedimiento segdn uns de las rsivindicacionss 11 o
13, caracterizedo porque ls presidén del oxigenc supons sproximadae
ments la tercere -parte de ls presidn del ges mondmers, y el tisapo

de tratamisnto posterior con ox{geno supons sproximadaments sl 30%

dal tiompn necesario pars la fabricacidén de la capa polimerizada.
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. trglntcc, ls cual se precipite -odilnto polimerizecitn d- ls fll.

14

16+= Reflector dptico metalizado, obtenide por sl procedi- .
t;ehto de las reivindicesionas enteriores espscislmente metalizade |
on uluﬁthto. carscterizedo porque ;obto ls oipu de peflexién metf |
lica esté aplicads una ceps proteeto:l s partir de uns systancis - |

16.~ Reflector sepdn la éotvsndiccctdn 16, carscterizado -

-orquo la capa protectora consta de uns sustancie siliciosa org‘qg';
. |

17.~ Reflector segin las reivindicecionss, 15.4 16, carsc-
erizado porque la superficis de le ceps protectors hidréfobs en o3
I:' hideofilizs mediants el enlace quimico de exigeno.
1#.- Procedimiento para le fabricacién de capas p:otnctorlJ

obre la supsrficie de reflectores Spticosjtal y»éono queds sustap |
[illa-nto descrito en la presente memoris, o ilustrsdo en los diby|

jos sdjuntos, |
Esta Memoria, consta de 14 hojno,'uicritno a adquins por -

june sols cara,

Medrid, ;i ' o
ROBERY BOSCH GMBM,

e Fireneler Lo 7 v by o
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